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Нитрид алюминия – бинарное неорганическое химическое соединение 
алюминия с азотом. Химическая формула – AlN. 

Покрытия AlN получаются на подложках монокристаллического кремния 
КЭФ 4,5 с ориентацией плоскости (100). Перед нанесением покрытия 
в вакуумной камере установки образцы подогреваются до температуры 700°C в 
вакууме при Р = 3•10–3 Па. После чего подогрев подложки с образцами отклю-
чается и производится очистка поверхности образцов ВЧ-разрядом в среде азота 
при UBЧ = 1000 В, РN = 2•10–1 Па. И время очистки составляет 10 мин. Покрытия 
наносятся из боковой мишени (катода) путем распыления алюминия (Al) 
в среде молекулярного азота при давлении Р = 0,7 Па, время осаждения состав-
ляет 4 мин, а ток дуги – 80 А. Потенциал смещения на положку подается от ВЧ-
генератора мощностью 12,5 кВт при напряжении 30 В. Испаряемая мишень 
находится на расстоянии 350 мм от подложки. 

Покрытие AlN, полученное на кремнии, имеет высокое сопротивление и 
применяется как диэлектрический материал в интегральных схемах.  

Результаты измерений диэлектрической проницаемости AlN и тангенса угла 
диэлектрических потерь приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Зависимость диэлектрической проницаемости и тангенса диэлектрических  
потерь AlN от частоты 
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